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IGBT транзистор KDG15N120H, N-канальный, 1200V, 15A, TO-247

Транзистор - радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя
выводами,  способный  небольшим  входным  сигналом  управлять  значительным  током  в
выходной цепи, что позволяет использовать его для усиления, генерирования, коммутации и
преобразования электрических сигналов.

IGBT  транзистор  -  это  довольно  хитроумный прибор,  который  представляет  собой  гибрид
полевого и биполярного транзистора. Данное сочетание привело к тому, что он унаследовал
положительные качества, как полевого транзистора, так и биполярного. Данный транзистор
является аналогом: K15H1203, IKW15N120H3.


